
دکتر یارالله کولیوند
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق

گروه الکترونیک

مجموعه وبینارهای مهندسی برق

لینک شرکت در وبینار
https://meet.kntu.ac.ir/b/zar-jrb-p50

918307کد دسترسی 

شدهسازیپیادهوطراحی0.18µm-CMOSتکنولوژیدرهرتزمگا45باندپهنایباOPAMPیک:چکیده
نمودنفراهمبرایNested-Millerجبرانسازیازگیریبهرهباgmطبقهسهشاملکنندهتقویت.است

145dBبهرهDC100خازنیباربادرجه55فازحاشیهحداقلوPFتکنیکاز.استChoppingبرای
چگالیکهایگونهبهاست،شدهاستفاده2.5MHzفرکانسبهورودیgmبهمربوطفلیکرنویزوافستانتقال
.استشدهحاصلهرتز50فلیکرگوشهبا2.5nV/Hzورودیبهشدهارجاعحرارتینویزطیف

Rippleتکنیکاز Reduction Loopفرکانسدرشدهمدولهنامطلوبهایسیگنالتضعیفبرای
2.5MHz70ازبیشمیزانبهdBصورتبهکنندهتقویت.استشدهاستفادهRail-to-Railوورودیدر

1.5Vپلهبرای60nsازکمتر%0.1قرارزمانبا35V/µsپرخشنرخمیزان.استشدهطراحیخروجی

.است3.5mAازکمترکنندهتقویتاین1.8Vتغذیهازشدهکشیدهجریان.باشدمی

1399آبان ماه 10

16:00-17:30ساعت

دانشکده مهندسی برق
گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانش

تقویت کننده عملیاتی با نویز و افست پایین

mailto:y.koolivand@kntu.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=4mJBJHYAAAAJ

